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ZAJECIA UZUPELNIAJ ACE Z ELEKTRONIKI

Cel przedmiotu

Przedmiot jest skierowany do 0sob, ktére odczawajrzely uzupetnienia lub powtorzenia
elementarnej wiedzy z zakresu teorii obwodéw, matwa elektronicznego i podstaw dziatania
elementéw potprzewodnikowych, niexinej do opanowania materiatu przedmiotow dagggeh
bardziej ztaonych uktadéw elektronicznych.

Przedmiot ma charakter zajwyrownawczych — wspomagaych osoby bez przygotowania
technicznego w opanowaniu podstaw elektroniki. @etap¢ jest powsjzanie teorii z wiedg
praktyczm i z umiegtnoscig prawidtowego wykonywania podstawowych pomiarow.

Tres¢
Elementy teorii obwodow:
Opornik, prawo Ohma, kierunek przeptywugu a spadek naggia, moc.
Zrodio napéciowe izrodto pmdowe,zrodia rzeczywiste (nieidealne), pokeniazrodet.
Napicie a potencjat, pegie masy.
Zasilanie dwubiegunowerddia nie pajczone z mas
Dzielnik napéciowy. Dzielnik obcizony padem, napicie a potencjat na wégiu dzielnika.
Potencjometr, zastosowanie i Sposobycia potencjometru.
Filtr gérnoprzepustowy i dolnoprzepustowygstotliwosci graniczne.
Dzielnik obchzony pojemnécig, odpowied na skok napiia, wkasny czas narastania.
Dzielnik skompensowany, sonda oscyloskopowa.
Cewka a kondensator.

Pomiary:
Pomiary podstawowe: najgie state, pyd, opoér. Lrycie miernika uniwersalnego. Pomiar ngga
Zmiennego.
Doktadna¢ pomiaru przyrgdem cyfrowym, doktadnd a rozdzielczé.
Pomiary wielkdci przyrostowych (np. rezystancja d@pwa, wygciowa).
Uzycie oscyloskopu i sondy oscyloskopowej. Spenie AC i DC wejcia oscyloskopu.
Wyzwalanie podstawy czasurddto wyzwalania, zbocze wyzwadag, opénienie.
Oscyloskopowy pomiar estotliwosci granicznej i czasu narastania, gaek fg i tn, wptyw
parametrow oscyloskopu.

Podstawowe elementy potprzewodnikowe:
Dioda. Kierunek przewodzenia, spadek gejai na przewodgej diodzie, pgd ptymcy przez
diode, prostowanie napt zmiennych. Rezystancja dynamiczna diody (matosggnattumik
regulowany).
Tranzystor bipolarny. Podstawy dziatania. TranzyBtBN a PNP. Stany pracy tranzystora —
napkcia na elektrodach i kierunki przeptywwgbéw w stanie aktywnym oraz po pré&egj do stanu
nasycenia. Klucz nasycony.



